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En el Sistema Internacional, las unidades para el campo
magnético y para la capacidad son, respectivamente:

A) Faradio y Tesla,

B) Faradio y Henrio,

C) Teslay Henrio,

D) Teslay Faradio,

¢ Qué ley del electromagnetismo relaciona la f.e.m. con la variacion
del flujo magnético?

A) Laley de Lenz,

B) Laley de Ampere,

C) Laley de Faraday,

D)} Laley de Gauss.
El flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada es:
A}  siempre nulo,

B) igual alacarga existente sobre dicha superficie,
C) proporcional a la carga contenida en el interior de dicha
superficie,

D)  proporcional a la diferencia entre la carga existente en el interior
y la carga existente en el exterior de dicha superficie.
Se disponen tres cargas puntuales Qa, Qp ¥ Qc en los puntos

A(2,0,0), B(-1,0,0) ¥ C(1,0,0). Sabiendo que sus cargas son
Qa = 2q ¥ Qc = 8q, ;qué valor debe tener Qp para que la
fuerza sobre Q¢ sca nula?

A) QB =-q,

B) Qp=-8q,

¢y Qe=Qo

D) Qs=2Q,.

Para ¢l circuito de la figura, calcule la corriente I que pasa por

la resistencia R, si su valor es de 10/3 de ohmio.
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A) I=2A,
B) I=1A,
C) I=-1A,
D)y I=-2A.
({Cudl es la magnitud de la fuerza que actla sobre una

particula con carga 3 =2 mC, que se desplaza por el espacio
a una velecidad uniforme v = (1,2,-1.5) m/s, si en un instante
¥y en un punto dados es sometida a un campo magnético
uniforme de valor B = (2,1,-5) N/(A*m)?

A) 23*10°N,
B) 1847*10°N,
C) 923*10°N,

D) 11.5%10°N.

7) Un circuito RC serie con R = 100Q y C = 100uF se
conecta a una pila de 100 V. Inicialmente el condensador
estaba descargado. ;Cudnto tiempo transcurre hasta que la

tensidn en el condensador alcanza los 70V?
A) t=12,04 ms.

B) t=0s.
C) t=1,233s.
D) t=1,033 ms,

8) La zona P de un diodo de tension umbral 0,6 V y resistencia interna
10 Q, se conecta al extremo positivo de una fuente de tensidn continua
de 6 V a través de una resistencia de 100 Q. Calcule la corriente que
atraviesa ¢l diodo si ¢l otro extremo del diodo se conecta al terminal
negativo de la fuente.
A} Ipige=0A.
B) Ipicss = 60,0 mA.
C)  Ipiodo = 54,0 mA.
D) Ipicso= 49,1 mA.

9) Se conecta el colector de un transistor BJT det tipo NPN al terminal
positivo de una pila de 10V a través de una resistencia de 10 k€2, Su
base se conecta al terminal positive de una pila de 1 V a través de una
resistencia de 100 kQ. El emisor se conecta a los terminales negativos
de ambas pilas. Calcule la tensidn existente entre los extremos de la
resistencia de 10 kC2 si en este transistor es 3 = 200,

A) Ug=10V.

B) UR =6V,

C) Ur=0V.

D) Up=3V.

10} Indique cudl de las siguientes afirmaciones es falsa.
A) Un inversor NMOS se puede construir con dos transistores
MOSFET, siende uno de acumulacién y otro de deplexidn.
B) En un inversor NMOS realizado con dos transistores
MOSFET, al menos uno de ellos debe ser de canal n.
C) En un inversor NMOS existe un transistor MOSFET que
debe actuar como interruptor.
Si uno de los transistores MOSFET de un inversor NMOS
actia como resistencia, entonces su puerta debe conectarse a
la entrada del inversor.
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11} En un MOSFET se entiende por transconductancia la
relacién entre
A) iD y UPF
B) ipy (Ups - Ur)
C) iB < ic
D) ipyUp
12) Caleule la tensidn colector-emisor en transistor ideal de la figura con
una B =10.
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